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Ementa: Estudo de transistores de efeito de campo e semicondutores de poténcia
aplicados no acionamento de dispositivos mecatronicos.

Conteudos

UNIDADE | — Transistores de Efeito de Campo (FET)
1.1 Caracteristicas fisicas, funcionamento e teste.
1.2 Zonas de operacéo
1.3 Transistor como chave
1.4 Acionamentos de cargas com transistores FET
1.5 Projeto de ponte H com transistores FET

UNIDADE Il — Semicondutores de Poténcia
2.1 Diodos de Poténcia
2.2 SCR
2.3 DIAC
2.4 TRIAC
2.5 Disparo de tiristores através de circuitos integrados
2.6 Optoacopladores e transformadores de Pulso
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